
การทดลองที่ 3. การอัดประจุ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการอัดประจุ (charging) ของตัว เก็บประจุ (capacitor) ในวงจรที่ประกอบดวยตัว

ตานทานและตัวเก็บประจุ (RC circuit)
2. เพื่อหาคาคงที่ของเวลา (time constance : τ ) ของตัวเก็บประจุ

ทฤษฎี
ตัวเก็บประจุ (capacitor) คือ อุปกรณไฟฟาที่ทำหนาที่เก็บประจุไฟฟา การอัดประจุ (charging)

ทำไดโดยการตอตัวเก็บประจุเขากับแหลงจายไฟกระแสตรงที่ทำหนาที่ถายเทประจุไฟฟาไปยังตัวเก็บ
ประจุ อัตราการถายเทประจุจากแหลงจายไฟฟาไปยังตัวเก็บประจุขึ้นกับคาความจุไฟฟา (capacitance
: C) ของตัวเก็บประจุและคาความตานทาน (resistance : R) ที่ตอในวงจร

การอัดกระจุ

วงจรไฟฟาที่ประกอบดวยตัวเก็บประจุ (C) ตัวตานทาน (R) และแหลงจายไฟฟากระแสตรง (V0) ดัง
รูปที่ 3.1 เรียกวา วงจรอัดประจุ (charging circuit)

รูปที่ 3.1 วงจรอัดประจุ

เมื่อพิจารณารูปที่ 3.1 เมื่อปดสวิตซ (S) จะทำใหมีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา
ไปยังตัวเก็บประจุ C ทำใหมีกระแสไฟฟา (i) ไหลในวงจรผานตัวตานทาน (R) เมื่อเวลา (t) เพิ่มขึ้น
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2 การทดลองที่ 3. การอัดประจุ

จำนวนประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ (q) จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากกฎของเคอรชอฟฟ (Kirchoff ’s Law)(∑
V = 0

)
จะไดวา

V0 − vR − vC = 0

ซึ่งจะไดวา

V0 = iR + q

C
(3.1)

เมื่อ V0 คือ แรงเคลื่อนไฟฟาของแหลงจายไฟฟากระแสตรง มีหนวยเปนโวลต (V)
vR คือ ความตางศักยตกครอมตัวตานทาน มีหนวยเปนโวลต (V)

VR = iR

vC คือ ความตางศักยตกครอมตัวเก็บประจุ มีหนวยเปนโวลต (V)
vC = q

C
i คือ กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจร มีหนวยเปนแอมแปร (A)
R คือ คาความตานทานที่ตอในวงจร มีหนวยเปนโอหม (Ω)
C คือ คาความจุของตัวเก็บประจุ มีหนวยเปนฟารัด (F)
q คือ ประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ มีหนวยเปนคูลอมบ (C)

จากนิยามกระแสไฟฟาในวงจรมีคาเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟาในหนึ่งหนวยเวลา(
i = dq

dt

)
สมการ (3.1) จึงได

V0 = dq

dt
R + q

C

และเขียนใหมไดเปน

dq

V0C − q
= 1

RC
dt (3.2)

หากขณะเริ่มอัดประจุ (t = 0) ตัวเก็บประจุไมมีประจุอยูเลย (q = 0) เมื่อเปดสวิตซ (S) ประจุไฟฟา
จะเริ่มเคลื่อนที่จากแหลงจายไฟฟาไปสะสมในตัวเก็บประจุจนมีประจุ เมื่อเวลาผานไปเปนเวลา t ประจุ
ไฟฟาภายในประจุมีคาเทากับ q ประจุไฟฟา q หาไดจากการอินทิเกรตสมการ (3.2) ตั้งแตเวลา t = 0
จนกระทั่งถึงเวลา t ได ∫ q

0

dq

RC − q
=
∫ t

0

1
RC

dt

ซึ่งไดสมการของ q ที่เวลาใด ๆ เปน

q = V0C
(
1 − e

−t
RC

)
= Q0

(
1 − e

−t
RC

)
(3.3)

คูมือปฏิบัติการเสมือนฟสิกส 2
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เมื่อ Q0 = V0C เปนคาประจุไฟฟาสูงสุดที่สามารถอัดไดในตัวเก็บประจุ จากสมการ (3.3) และจากความ
สัมพันธ Q = CV เมื่อหารสมการ (3.3) ดวย C ตลอดสมการ ได

q

C
= V0

(
1 − e

−t
RC

)
หรือ

vC = V0
(
1 − e

−t
RC

)
(3.4)

เมื่อ vC = q

C
เปนความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุที่เวลา t ใด ๆ

สมการ (3.3) เปนสมการความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา q และเวลาในการอัดประจุ t เรียกวา
สมการการอัดประจุ (charging equation)

เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธระหวางความตางศักยที่ตกครอมตัวเก็บประจุ (vC ) กับเวลาจะไดกราฟ
ความสัมพันธดังแสดงในรูป 3.2 ซึ่งเปนกราฟความสัมพันธแบบเอกซโปเนนเชียล ซึ่งพบวา เมื่อเวลาเพิ่ม
ขึ้น ความตางศักยตกครอมตัวเก็บประจุจะมีคาเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเมื่อเวลาที่ใชในการอัดประจุเทากับผล
คูณระหวางคาความตานทานและคาความจุของตัวเก็บประจุ (τ = RC) ความตางศักยครอมตัวเก็บ
ประจุจะมีคาประมาณ 63% ของคาแรงเคลื่อนไฟฟาของแหลงจายหรือเทากับ 0.63V0 เวลาที่ใชในการ
อัดประจุนี้ เรียกวา คาคงตัวเวลา (time constant) แทนดวย (τ )
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รูปที่ 3.2 กราฟความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟาตกครอมตัวเก็บประจุกับเวลาในการอัดประจุ

จากสมการ (3.4) เมื่อใสล็อกฐานธรรมชาติทั้งสองขาง (ล็อกฐาน e) แลวเปลี่ยนรูปสมการใหม จะได

ln
(

V0 − vC

V0

)
= −t

RC

หรือ ln
(

V0 − vC

V0

)
= Gt (3.5)

เมื่อ G คือ ความชันกราฟของกึ่งล็อก G = − 1
RC

จากสมการ (3.5) เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธระหวาง V0 − vC

V0
และเวลา (t) บนกระดาษกราฟแบบ
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กึ่งล็อก (semilog-graph paper) ไดกราฟความสัมพันธดังรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.3 กราฟความสัมพันธระหวาง V0 − vC

V0
และเวลา (t) บนกระดาษกราฟแบบกึ่งล็อก

จากกราฟในรูปที่ 3.3 และสมการ (3.5) จะไดความสัมพันธระหวางคาคงตัวเวลา (τ ) และความชัน
กราฟ (G)

τ = − 1
G

(3.6)

เมื่อ G คือ ความชันกราฟจากความสัมพันธระหวางระหวาง V0 − vC

V0
และเวลา (t) บนกระดาษ

กราฟแบบกึ่งล็อก

อุปกรณการทดลอง
1. เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรง (DC power supply)
2. ตัวความตานทาน (resistor)
3. ตัวเก็บประจุ (capacitor)
4. โวลตมิเตอร (voltmeter)

วิธีการทดลอง
1. คลิ๊กลิงค https://www.geogebra.org/m/thzwy8y7 ดังรูปที่ 3.4
2. อานคาความตานทาน (R) ของตัวตานทานจากแถบสี และคาความจุประจุไฟฟา (C) ของตัวเก็บ

ประจุ และคาแรงเคลื่อนไฟฟา (V0) ของแหลงจายไฟฟากระแสตรง บันทึกผลการทดลอง
3. คลิ๊กปุม คายประจุ บนนาิกาจับเวลาเพื่อคายประจุออกจากตัวเก็บประจุ

คูมือปฏิบัติการเสมือนฟสิกส 2
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รูปที่ 3.4 วงจรไฟฟาสำหรับการทดลองอัดประจุ

4. คลิ๊กปุม สวิตซ เพื่อเริ่มอัดประจุ สังเกตเข็มของโวลตมิเตอรแสดงคาความตางศักยไฟฟาเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งความตางศักยไฟฟาครอมตัวเก็บประจุเทากับ 2 โวลต คลิ๊กปุม หยุด บนนาิกา
จับเวลาเพื่อหยุดอัดประจุ บันทึกคาความตางศักยและเวลาที่ใชในการอัดประจุ

5. ทำซ้ำขอ 3 และขอ 4 แตเพิ่มความตางศักยครอมตัวเก็บประจุครั้งละ 1 โวลต จนกระทั่งความตาง
ศักยไฟฟาครอมตัวเก็บประจุเทากับ 8 โวลต

6. นำขอมูลมาเขียนกราฟความสัมพันธระหวางความตางศักยตกครอมตัวเก็บประจุ (vC) กับเวลา
(t) ในกระดาษกราฟแบบสเกลธรรมดา หาคาคงตัวเวลา (τ ) จากกราฟโดยพิจารณาจากรูปที่ 3.2

7. เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง V0−vC

V0
กับเวลา (t) ในกระดาษกราฟแบบสเกลกึ่งล็อก คำนวณ

คาความชัน (G) ของกราฟและคำนวณคาคงตัวเวลา (τ) จากความชันของกราฟโดยใชสมการ
(3.6)

8. คำนวณเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนของคาคงตัวเวลา (τ) ที่ไดจากกราฟทั้งสอง โดยเทียบกับ
คาที่ไดจากคำนวณตามสมการ τ = RC

9. สรุปและวิจารณการทดลอง
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